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 Abstract

The electrical motors are very important machine in our live, and 

they are widely used in the different fields . The alternating current (a.c.) 

motors and the direct current (d.c.) motors are represent the two main 

type of the electrical motors. The motors speed is an  important operation 

factor in the motor operation and his properties. The motors speed control 

is essential to ensure proper work for the motors operation. 

There are so many semiconductor devices that can be used to 

control the speed of the a.c. motors, such as the thyristors, bipolar 

junction transistors, triacs,  and the insulated gate transistors family. All 

these semiconductors have different properties and variation on the 

switching speed, which represent the main factor in the electrical motor 

speed control.

An electronic circuit is designed to control the speed of single 

phase induction motor using inverter techniques. The inverters are 

devices that convert a d.c. voltage into an a.c. voltage. The pulse width 

modulation technique convert the a.c. voltage into variable magnitude 

voltage and variable frequency while keeping constant ratio (volt/hertz) , 

which allows wide range variation in the motor speed control. The power 

transistors,  metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFET) 

are used as control switch. The control and driving signals are generated 

by electronic circuit to switch the power transistors( MOSFET) ON and 

OFF.

 The circuit which is designed for the induction motor speed control 

allows to control the speed with wide range and constant torque. The 

power MOSFETs , IRF640 which are used in this research permit control 

of speed for induction motor power up to 3200KVA. 
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مستخلص

 في المستخدمة الماكينات أهم من الكهربائية المحركات تعتبر
 المختلفة. تمثل العمل مجالت شتى في استعمالها ونجد حياتنا

 ) النوعينd.c( المستمر التيار ) ومحركاتa.c( المتردد التيار محركات
 عامل الكهربي المحرك سرعة الكهربائية. تعتبر للمحركات الرئيسين

 المحرك سرعة في التحكم فإن ولذلك وخواصه المحرك عمل في مهم
. الكهربي المحرك أداء لضمان أساسي عامل

 يمكن التي القدرة موصلت أشباه من كثيرة أدوات توجد
 الثايرسترات، مثل المتردد التيار محركات سرعة في للتحكم استعمالها

ًا ترياكات، ،  القطبيه ثنائى القدرة  ستراتستران  عائلة وأيض
 أشباه المعزولة. جميع البوابة ذات المجال تأثير ترانسسترات

 والقفل الفتح سرعة في وتتفاوت مختلفة خواص لها هذه الموصلت
الكهربائية. المحركات سرعة فى للتحكم مهم عامل تعتبر والتي

 حثى محرك سرعة في للتحكم الكترونية دائرة تصميم تم لقد
 تحول التى الدوات هى تقانةالعاكس.العواكس باستخدام الطور أحادي
 عرض تعديل تقانة استخدمت كما ، متردد الجهد إلى الثابت الجهد

 وتردد القيمة متغير جهد إلى الكهربي الجهد ) لتحويلPWM( النبضة
 في بالتحكم يسمح مما (فولت/هيرتز) ، بينهما النسبة ثبات مع متغير

 وهى القدره ترانسسترات استخدمت واسع. لقد بمدى سرعةالمحرك
 البوابة ذات الحديد أكسيد موصلت لشباه المجال تأثير ترانسسترات

 والقيادة التحكم اشارة توليد تحكم. تم ) كمفاتيحMOSFET(  المعزولة
 على تعمل كي الكترونية دائره ) بواسطةMOSFET( للترانسسترات

. الترانسسترات وقفل فتح
 محرك سرعة في لتتحكم صممت التي الكترونية الدائرة هذه

 مع واسع بمدى محرك سرعة في بالتحكم تسمح الطور احادي حتى
 , التيMOSFET) IRF640( القدرة الدوران. ترانسسترات عزم ثبات

 قدرة ذو حتى محرك بتشغيل تسمح البحث هذا في استعملت
3200KVA. 
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